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PCIE_TX0_P B3 w |- ;C|e y—
PCIE_TX0_N c3 w |- Zc|e y—
PCIE_TX1_P B6 w |- F;qe py—
PCIE_TX1_N c6 w |- F;qe py—
PCIE_TX2_P BS w |- F;qe py—
PCIE_TX2_N cs w |- ZCIe Ny—
PCIE_TX3_P C12 w |- ZCIe Ny—
PCIE_TX3_N B12 Q|- ZCIe D¥(ET—

DBUG1294-1.0J

15(17)




3 PR — FOm 39F—LArVr—¥

39 F—L AV —4

3.9.1 L2

BHIE AR — RIZiZ. FPGA @ Bank1 O @ 10 IS5 1 oD
oy b F—NHVET, F—0HIND E FPGA OXfiind 5 10 AJJE
JElX Low 12720 . F—2 72 E FPGA Oxnd % 10 AJJEEIL

High (2720 £3°, ZOEHX %X 3-8 IR L £ T,
B 3-8 ¥ — DX

VCC1Pa

-|;3{~:
D nn i
> GOWINEBZT
KEY1 100K
KI KO

F KEY1 ey A
E K2 ko2 [
— TL1105F1600 40 r r

10uF

BA%EAR— K LoD 3 22— —LED %, FPGA Bank3&4 @ 10 [ZH#
EINTEY, ZOHT - W7 e 77 22k 0llEdTs N T F
4, —H—LED IZH5 S~ 10 OEJED Low D& = — Y —LED 1%

wUT L. B ST 10 OFEED High 06— —LED 134T L %

ﬁ—o %w*fﬂJL%ISQ L./j—‘bi‘a—o

[ 3-9 LED D#zfEX
VCEEF‘S
"I".. _=h_
R39 . -~ K | LED1 F_LED1 GOWINI_IE
e
Rd2  ~JK_ | LED2  F_LED2 ey
G Arora
R43 . . 1K pi LEDI _F LEDS
L

16(17)

DBUG1294-1.0J




3 PR — FOm 39F—LArVr—¥

3.92 B DEY YT

FK37F—DO L DEYYT

) FPGA DE L IO BELA |
FEeE4 . BANK ES =
ety JL
F_KEY1 M8 1 1.8V D e R

F38LED O DE Y YT

a4 ';’;A PEZD | B ANK " BEVS | iy
F LED1 P1 3 3.3V LED
F LED2 H2 4 3.3V LED
F LED2 H3 4 3.3V LED

DBUG1294-1.0J 17(17)




GOWINSE

BHREEBE TR KRR




	免責事項
	バージョン履歴
	目次
	図一覧
	表一覧
	1 本マニュアルについて
	1.1 マニュアルの内容
	1.2 関連ドキュメント
	1.3 用語、略語
	1.4 テクニカル・サポートとフィードバック

	2 開発ボードの紹介
	2.1 概要
	2.2 開発ボードキット
	2.3 PCBのコンポーネント
	2.4 ブロック図
	2.5 特徴

	3 開発ボードの回路
	3.1 FPGA
	概要
	I/O Bankの説明

	3.2 電源
	3.2.1 概要
	3.2.2 電源の割り当て

	3.3 ダウンロード・モジュール
	3.3.1 概要
	3.3.2 ピンの割り当て

	3.4 クロック
	3.4.1 概要
	3.4.2 ピンの割り当て

	3.5 MIPI D-PHYインターフェース
	3.5.1 概要
	3.5.2 ピンの割り当て

	3.6 MIPI C-PHYインターフェース
	3.6.1 概要
	3.6.2 ピンの割り当て

	3.7 LVDS RXインターフェース
	3.7.1 概要
	3.7.2 ピンの割り当て

	3.8 PCIeインターフェース
	3.8.1 概要
	3.8.2 ピンの割り当て

	3.9 キーとインジケータ
	3.9.1 概要
	3.9.2 ピンの割り当て



